
  ขอ้สอบปลายภาค วชิาอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสแ์ละวงจร 

ของแผนกอเิล็กทรอนกิสแ์ละเมคคาทรอนกิส ์

คำชีแ้จง ขอ้สอบทัง้หมดเป็นขอ้สอบปรนัยทัง้หมด 50 ขอ้ 50 คะแนน ทำลงในกระดาษคำตอบหา้มขดีเขยีน
อะไรลงบนขอ้สอบ 

คำส ัง่ จงทำเครือ่งหมายกากบาท (X) ทบัขอ้ทีถ่กูทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีวลงในกระดาษคำตอบ 

1.ไดโอดในทางปฏบิตัจิะนำกระแสเมือ่
ใด  

     ก .แรงดนัตกครอ่มไดโอดมากกวา่
แรงดนัในการปิด 

     ข. ไดโอดตอ้งไดรั้บไบแอสกลบั
เทา่นัน้  

     ค.แรงดนัตกครอ่มไดโอดตอ้งมาก
กวา่ 10 V 

     ง. แรงดนัตกครอ่มไดโอดตอ้งมาก
กวา่ 50 V 

     จ.แรงดนัตกครอ่มไดโอดมากกวา่
แรงดนัในการเปิด  

2.​เมือ่ไดโอดไดรั้บไบแอสกลบั บรเิวณ
ปลอดพาหะจะเป็นอยา่งไร  

​ ก.​แคบลงเรือ่ย ๆ ตามแรงดนั
ไบแอสกลบั ​  

           ข.​ ไมแ่น่นอน 

​ ค.​แคบลงจนเกอืบเป็นศนูย ์​​
​ ง.​ขยายกวา้งขึน้  

​ จ.​เหมอืนกบักรณีไดรั้บไบแอส
ตรง  

3.ตัง้ยา่นวดั R×10k วดัขัว้ไดโอดตวั
หนึง่ทัง้สองครัง้ แลว้อา่นคา่ความ

ตา้นทานไดเ้ทา่กบั ∞ โอหม์ทัง้สองครัง้ 
​ สรปุไดว้า่ไดโอดตวันีค้อื  

           ก. ไดโอดลดัวงจร ​                
ข.ไดโอดขาด ​  

           ค. ไดโอดปกต ินำไปใชง้านได ้  
ง.ไดโอดร่ัว ​  

​ จ.​ไดโอดตวันีม้คีา่ความตา้นทาน
สงูเกนิไปจนมเิตอรว์ดัไมไ่ด ้ 

4.​ตัง้ยา่นวดั R×1 วดัขัว้ไดโอดตวัหนึง่
ทัง้สองครัง้ แลว้อา่นคา่ความตา้นทาน
ไดเ้ทา่กบัศนูยโ์อหม์ทัง้สองครัง้ ​สรปุ
ไดว้า่ไดโอดตวันีค้อื  

​ ก.​ไดโอดร่ัว        ข.​ ได
โอดปกต ินำไปใชง้านได ้ 

​ ค.​ไดโอดลดัวงจร​ ง.​ได
โอดขาด 

 ​ จ.​ไดโอดตวันีม้คีา่ความตา้นทาน
ต่ำเกนิไปจนมเิตอรว์ดัไมไ่ด ้ 

5.ไดโอดเบอร ์ 1N4001 บอกพกิดัคอื 
IF = 1 A,VRRM = 50 V, VRMS = 35 V 



อยากทราบวา่ไดโอดตวันี​้
ทน​ กระแสสงูสดุเทา่ไร 

​ ก.​1 A​ ข.​3 A​ ค.​
15A​ง.​35 A​ จ.​50 A 

6.​ไดโอดในขอ้ใดทีท่ำงานพรอ้มกนัใน
แตล่ะรปูคลืน่อนิพตุ  

 
​  
        ก. D1 และ D2              ข. D2 
และ D4 ​  
        ค. D3 และ D4              ง. D1 
และ D3 ​  
        จ. ถกูทัง้ขอ้ ข และ ง  
 
7. จากรปูเป็นวงจรตดัสญัญาณในขอ้
ใด 

 
 ​ ก.​แบบผสม          ข.แบบอนุกรม    
           ค.​ แบบ
ขนาน        ง. แบบม ีR ตอ่รว่ม ​ 
           จ.​ ถกูทกุ
ขอ้ 
8.วงจรปรับระดบัสญัญาณนำไปใชง้าน
ในขอ้ใด  

​ ก.​ปรับระดบัเสยีง​ ข.​ปรับ
คา่ความตา้นทาน  
​ ค.​ปรับระดบัสญัญาณอนิพตุ ​ง.
​ ปรับระดบัสญัญาณเอาตพ์ตุ  
​ จ.​ปรับระดบัสญัญาณภาพใน
เครือ่งรับโทรทศัน ์
9. จากรปู แหลง่จา่ยไฟตรงมคีา่เทา่กบั
ขอ้ใด 

 
 

​ ก.​5 V    ข.10 V   ค.20 V  ง.30 
V จ.40 V 
10. จากรปูถา้ป้อน Vin= 10 V, คา่ Vout 

จะเทา่กบัขอ้ใด  

 
 
​ ก.​5 V    ข.10 V    ค.15 V    ง.
20 V​ จ.​ 30 V 
 

11. ไดโอดเปลง่แสงตอ่กบัแรงดนัไฟ
ตรง 24 V กำหนดให ้ IF = 15 mA, VF 



= 2V คา่ความตา้นทานอนุกรม​
มคีา่เทา่กบักีโ่อหม์  
   ก. 5.466 kΩ    ข.3.466 kΩ   ค.
1.966 kΩ  
   ง.  1.466 kΩ    จ.1.166 kΩ​  
12.​ อปุกรณส์ารกึง่ตวันำในขอ้ใดทีท่ำ
หนา้ทีเ่หมอืนกบัตวัเกบ็ประจ ุ
      ก.​ วาแรกเตอร ์   ข.ไดโอด    ค.
ไตรแอค  ง.เอสซอีาร ์ 
      จ.​ ทรานซสิเตอร ์
13.​ การปรับคา่ความจขุองวาแรกเต
อรไ์ดโอดทำไดโ้ดยวธิใีด  
​ ก.​การไบแอสตรง ​  
​ ข.​การไบแอสกลบั  
​ ค.​การไบแอสตรงหรอืไบแอส
กลบักไ็ด ้ 
​ ง.​การลดพืน้ทีข่องแผน่ตวันำทัง้
สอง  
​ จ.​ถกูทกุขอ้ 
 
14.​ ไดโอดเปลง่แสงแบบ 7 สว่น 
(7–segment) ทีแ่สดงผลดงัรปูมไีด
โอดตวัใดทำงาน  

 
 

​ ก.​a และ b    ข.a และ c    ค.b 
และ c 
​ ง.​g และ f     จ.d และ a 
15.การนำโฟโตไดโอดไปใชง้านตอ้ง
ไบแอสแบบใด  

​ ก.​ไบแอสกลบั          
           ข.​
ไบแอสตรง  
​ ค.​ไบแอสตรงหรอืไบแอสกลบั
กไ็ด​้ 
            ง.​ ขึน้
อยูก่บัเบอรข์องโฟโตไดโอด  
​ จ.​ไมม่ขีอ้ใดถกู 
 

16.การนำโฟโตไดโอดไปใชง้านตอ้ง
ไบแอสแบบใด  
​ ก.​ไบแอสกลบั          
           ข.​
ไบแอสตรง  
​ ค.​ไบแอสตรงหรอืไบแอสกลบั
กไ็ด​้ 
            ง.​ ขึน้
อยูก่บัเบอรข์องโฟโตไดโอด  
​ จ.​ไมม่ขีอ้ใดถกู 
17.​ การนำทนัเนลไดโอดไปใชง้าน
ตอ้งไบแอสแบบใด  
​ ก.​ไบแอสกลบั  
           ข.​
ไบแอสตรง 
​ ค.​ไบแอสตรงหรอืไบแอสกลบั
กไ็ด​้ 
           ง.​ ขึน้
อยูก่บัเบอรข์องทนัเนลไดโอด  
​ จ.​ไมม่ขีอ้ใดถกู 
18.​ ขอ้ใดคอืคา่แรงดนัซเีนอรไ์ดโอด  
​ ก.​VCC   ข.VDC  ค.Vrms  ง.VT   จ.
VZ 



19.​ ขอ้ใดคอืจดุทำงานของ
ทรานซสิเตอร ์เมือ่ตอ้งการใช ้
ทรานซสิเตอรเ์ป็นสวติช ์ 
​ ก.​Active Region ​  
           ข.​
Saturation Region และ Cut–off 
Region  
​ ค.​Breakdown Region​  
           ง.​
Cut–off Region 
 ​ จ.​Saturation Region  
20.​ ขอ้ใดคอืจดุทำงานของ
ทรานซสิเตอร ์เมือ่ตอ้งการใช ้
ทรานซสิเตอรเ์ป็นสวติช ์ 
​ ก.​Active Region ​  
           ข.​
Saturation Region และ Cut–off 
Region  
​ ค.​Breakdown Region​  
           ง.​
Cut–off Region 
 ​ จ.​Saturation Region  
21.​ คา่ VCB ทีร่ะบใุนคูม่อื
ทรานซสิเตอรห์มายถงึขอ้ใด 
​ ก.​แรงดนัระหวา่งคอลเลกเตอรก์บั
เบส เมือ่อมิติเตอรปิ์ดวงจร  
​ ข.​แรงดนัระหวา่งอมิติเตอรก์บัเบส 
เมือ่สวติชปิ์ดวงจร  
​ ค.​แรงดนัระหวา่งอมิติเตอรก์บัเบส 
เมือ่สวติชเ์ปิดวงจร ​  
​ ง.​แรงดนัระหวา่งคอลเลกเตอรก์บั
อมิติเตอร ์เมือ่เบสเปิดวงจร  

​ จ.​แรงดนัระหวา่งคอลเลกเตอรก์บั
เบส เมือ่อมิติเตอรเ์ปิดวงจร ​  
22.​ ขอ้ใดคอืทรานซสิเตอรช์นดิ NPN 
ทีถ่กูออกแบบมาโดยนำไปใชง้านที่
ความถีส่งู  
​ ก.​เบอร ์2SA Series       ข.เบอร ์
2SB Series ​ ค.​
เบอร ์2SD Series       ง.เบอร ์2SC 
Series ​ จ.​
เบอร ์1N Series 
23.​ คา่ βdc ของทรานซสิเตอรห์มาย
ถงึขอ้ใด 
​ ก.​อตัราขยายแรงดนั         ข.แรง
ดนัทีข่าเบส ​ ค.​
กระแสเบสสงูสดุ           ง.อตัราขยาย
กระแส ​จ.​ คา่
ความตา้นทานทีเ่บส 
24.​ วงจรทรานซสิเตอรค์อมมอนใดที่
เฟสของสญัญาณเอาตพ์ตุเหมอืนกนั
กบัอนิพตุ  
​ ก.​คอมมอนแอโนด        ข.คอม
มอนแคโทด ​  
           ค.​ คอม
มอนเบส            ง.คอมมอนคอลเลก
เตอร ์​ จ.​ คอม
มอนอมิติเตอร ์
 

25.​ ขอ้ใดคอืโครงสรา้งของ
ทรานซสิเตอรช์นดิ NPN 

ก.                ข.

​ ​  



ค.    ง.​

​  

จ. ​  

 

 

 

26.​ ขอ้ใดคอืสญัลกัษณข์อง
ทรานซสิเตอรช์นดิ PNP  

ก.                  ข

​  

ค. ​                                  ง. 
​  

 

จ. 

 

27.การจัดวงจรคอมมอนทรานซสิเตอร์
ใดทีใ่หอ้ตัราขยายกระแสสงูและอตัรา
ขยายแรงดนัสงู  

ก.คอมมอนแอโนด        ข.คอมมอน
แคโทด ​  

ค. คอมมอนอมิติเตอร ์  ง.คอมมอนเบส 
​  

จ. คอมมอนคอลเลกเตอร ์ 

28.​ ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งเกีย่วกบัการ
ไบแอสทรานซสิเตอร ์
​ ก.​ไบแอสกลบัใหก้บัรอยตอ่อมิติ
เตอรก์บัเบส และไบแอสตรงรอยตอ่ค
อลเลกเตอรก์บัเบส  
​ ข.​ไบแอสตรงใหก้บัรอยตอ่อมิติเต
อรก์บัเบส และไบแอสกลบัรอยตอ่ค
อลเลกเตอรก์บัเบส  
​ ค.​ไบแอสตรงใหก้บัรอยตอ่อมิติเต
อรก์บัเบส และรอยตอ่คอลเลกเตอรก์บั
เบส  
​ ง.​ไบแอสกลบัใหก้บัรอยตอ่อมิติ
เตอรก์บัเบส และรอยตอ่คอลเลกเต
อรก์บัเบส  
​ จ.​ขึน้อยูก่บัเบอรท์รานซสิเตอร์
และการนำไปใชก้บัความถีต่่ำหรอื
ความถีส่งู 
 
29.​ วงจรไบแอสในขอ้ใดมี
ประสทิธภิาพของวงจรดทีีส่ดุ  
​ ก.​วงจรไบแอสคงที ่​
​ ​  
           ข.​ วงจรไบแอสแบบ
ป้อนกลบั  
​ ค.​วงจรไบแอสแบบแบง่แรงดนั ​ 
           ง.​ วงจรไบแอสแบบ
อมิติเตอรส์เตบไิลต ์
​ จ.​เทา่กนัทกุวงจร 
30.​ จากขอ้มลูผูผ้ลติ JFET เบอร ์
2N5457 ทนกระแสเกตไบแอสตรงได ้
สงูสดุเทา่ไร 



​ ก.​25 mA        ข.20 mA  
​ ค.​15 mA        ง.10 mA  
​ จ.​5 mA30. 
31.มอสเฟตมคีณุสมบตัติา่งจากเจ
เฟตอยา่งไร  
​ ก.​ทำงานในสภาวะทีข่าเกต
ไบแอสตรงได ้ 
​ ข.​ควบคมุกระแสเดรนดว้ยแรงดนั 
VDS  
​ ค.​ใชก้ระแส IG ควบคมุกระแส ID  
​ ง.​ควบคมุกระแส ID ดว้ยขาซบัส
เตรต (Substrate)  
​ จ.​ควบคมุคา่ความตา้นทานเดรน
ไดง้า่ยกวา่ 
32.​ ขอ้ใดคอืโครงสรา้งและ

สญัลกัษณข์อง N–Channel JFET 
​ ก.​ 
​  
 
           ข.
​  

​ ค.​ 

​ ง.​  

​ จ.​  
 
33.​ ขอ้ใดคอืโครงสรา้งและ
สญัลกัษณข์อง P–Channel 
Depletion MOSFET 
 

​ ก.​  
 

​ ข.​  
 



​ ค.​  

​ ง.​  
 

​ จ.​  
 

34.​ ขอ้ใดคอืโครงสรา้งและ
สญัลกัษณข์องเอสซอีาร ์

​ ก.​

​ ข.​  

​ ค.​

​ ง.​  

​ จ.
​  

35.​ เอสซี
อารจ์ะนำกระแสไฟฟ้าเมือ่ใด  

ก. A เป็น +, K เป็น – และ G เป็น – 
เมือ่เทยีบกบั K  

ข. A เป็น +, K เป็น – และ G เป็น + 
เมือ่เทยีบกบั K  

ค. A เป็น +, K เป็น – และ G เป็น + 
เมือ่เทยีบกบั A  

ง. A เป็น +, K เป็น + และ G เป็น + 
เมือ่เทยีบกบั A  

จ. K เป็น +, K เป็น – และ G เป็น + 
เมือ่เทยีบกบั K  

 

36.​ ขอ้ใดคอืความหมายของกระแส
โฮลดิง้ในเอสซอีาร ์ 

           ก. กระแสร่ัวไหลสงูสดุขณะที่
เอสซอีารย์งัไมน่ำกระแส  



           ข. กระแสแอโนดเริม่นำกระแส
ต่ำสดุทีจ่ะทำใหเ้อสซอีารน์ำกระแสตอ่
ไปไดห้ลงัจากตดักระแสเกตออกแล ้
​ ค. กระแสเกตต่ำสดุทีท่ำใหเ้อสซี
อารน์ำกระแสได ้

           ง. กระแสแอโนดต่ำสดุทีเ่อสซี
อารจ์ะยงัคงนำกระแสตอ่ไปได ้

​ จ.​กระแสเกตสงูสดุทีท่ำใหเ้อสซี
อารน์ำกระแสได ้

37.​ ขอ้ใดคอืกรรมวธิกีารหยดุนำ
กระแสของเอสซอีาร ์ 

​ ก.​Conduction ​ ข.​
Communication ​ ค.​
Complementation ​ ง.​Comparator 

​ จ.​Commutation  

 

 

38.​ ไตรแอกมขีอ้ดกีวา่เอสซอีารใ์น
ดา้นใด  

​ ก.​ปรับมมุนำกระแสไดก้วา้งกวา่ 
​ ข.​ควบคมุการนำกระแสไดท้ัง้สอง
ทศิทาง  

​ ค.​มขีนาดพกิดักระแสและแรงดนั
สงูกวา่ ​ง.
​ ใชว้สัดทุีน่ำมาผลติดกีวา่  

​ จ.​มคีา่ความตา้นทานสงูกวา่ 

39.​ ไดแอกนำกระแสไดอ้ยา่งไร  

       ก. นำกระแสเมือ่มกีารจดุชนวน  

       ข. นำกระแสเมือ่แรงดนั VF และ 
VP สงูถงึแรงดนัเบรกโอเวอร ์

      ค. นำกระแสเมือ่แรงดนั VR สงูถงึ
แรงดนัเบรกดาวน ์

      ง. นำกระแสเมือ่แรงดนั VF และ VR 

มคีา่เทา่กบั 0.3 V 

​ จ.​นำกระแสเมือ่แรงดนั VF และ 
VR มคีา่เทา่กบั 0.7 V 

40.​ การจดุชนวนในโหมดใดทีน่ยิมใช ้
ในการจดุชนวนใหไ้ตรแอกทำงาน  

ก.โหมด 1+ และโหมด 2+    ข. โหมด 
1+ และโหมด 3 _ 

ค. โหมด1_ และโหมด 3 _    ง. โหมด 
1_ และโหมด 3 + 

จ. โหมด 1+ และโหมด 3 + 

 

41.​ ขอ้ใดคอืสญัลกัษณแ์ละ
โครงสรา้ง

ของ ไตรแอก
​ ก.​
​  

 ข.​  



ค.​  

ง.​  

จ.​  

42.​ SCR เป็นชือ่ยอ่มาจากขอ้ใด  

​ ก.​Signal Control Rectifier 
​ ข.​Silicon Control Regulator 

​ ค.​Silicon Control Rectifier
​ ง.​Silicon Control Register  

​ จ.​Silicon Control Switch  

43.​ขอ้ใดคอืความหมายของไทรสิเตอร ์ 

​ ก.​สารกึง่ตวันำ 2 รอยตอ่ ทำ
หนา้ทีข่ยายสญัญาณและสวติช ์

​ ข.​สารกึง่ตวันำ 1 รอยตอ่ ทำ
หนา้ทีเ่รยีงกระแส 

​ ค.​ทรานซสิเตอรก์ำลงั ทำหนา้ที่
ขยายสญัญาณและสวติช ์

​ ง.​อปุกรณส์ารกึง่ตวันำ 4 ชิน้ 
P–N–P–N ทำหนา้ทีส่วติชเ์ปิดหรอืปิด
หรอืควบคมุกำลงังาน 

​ จ.​อปุกรณท์ีท่ำหนา้ทีก่ำเนดิ
สญัญาณความถีส่งู 

44.​ ขอ้ใดคอืรปูคลืน่ของคลาส AB  

​ ก. ​  

 

 

 

        ข.  

​  

 

 

     ค. ​ ​  

 

 

   ง.  

​  

 

จ.​ ไมม่ขีอ้ใดถกู 

 

 



45.​ จากรปูคลืน่อนิพตุและเอาตพ์ตุ
เป็นวงจรขยายคลาสใด  

 

 

​ ก.​คลาส C    ข.คลาส B    ค. 
คลาส AB  

           ง.​
คลาส A    จ.คลาส D 

46.​ วงจรขยายคลาสใดทีน่ยิมนำไป
ใชท้ำงานรว่มกบัวงจรจนูความถี ่ 

​ ก.​คลาส A   ข.คลาส B   ค. คลา
ส AB  

​ ง.​คลาส D   จ.คลาส C 

จากรปู จงตอบคำถามขอ้ 47–48 

 

 

 

 

47.​ จากกราฟถา้ตอ้งการออกแบบ
วงจรเป็นคลาส A แรงดนั VCE ควรเป็น
ขอ้ใด 

​ ก.​VCE = 0 V     ข. VCE = 5 V    
ค.VCE = 20 V 

​ ง.​VCE = 10 V   จ. VCE = 25 V 

48.​ กระแสคอลเลกเตอรท์ีจ่ดุอิม่ตวั
เทา่กบัขอ้ใด 

​ ก.​100 mA   ข.700 mA  ค. 500 
mA   ง.300 mA​ จ.​
1,000 mA 

49.​ การแบง่คลาสของวงจรขยายแบง่
ตามเหตผุลในขอ้ใด 

​ ก.​ขนาดของทรานซสิเตอร​์  

           ข.​
ขนาดของมอสเฟต​  

​ ค.​จดุทำงานบนเสน้โหลด​  

           ง.  ความถีใ่ชง้าน 

​ จ.​แรงดนัของแหลง่จา่ย 

50. ขอ้ใดคอืคณุสมบตัขิองคลาส A  

​ ก.​จดุทำงานอยูท่ีจ่ดุอิม่ตวั ​  

           ข.​ จดุ
ทำงานอยูท่ีจ่ดุคตัออฟ  



          ค. จดุทำงานอยูบ่รเิวณแอกทฟี 
​  

          ง. จดุทำงานอยูท่ีก่ ึง่กลางของ
เสน้โหลด  

          จ. จดุทำงานอยูต่่ำกวา่เสน้โหล
ด  

 

 


